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1. Вплив технологічних та радіаційних дефектів на явища переносу в багатодолинних напівпровідниках n-Ge
та n-Si

2. Influence of technological and radiation defects on the phenomena of transfer in many-valley semiconductors
n-Ge and n-Si

Реферат:
1. Досліджено вплив шарових періодичних неоднорідностей концентрації легуючої домішки на анізотропію
електрофізичних властивостей в монокристалах n-Ge та n-Si при різних дозах гама-опромінення та
інтенсивності світла. Розраховано деформаційну зміну енергетичної щілини в n-Si між глибоким рівнем і
дном с-зони в широкому інтервалі механічних напружень для [110] та [111]. Визначено температурну
залежність положення рівня Фермі в n- та p-Ge з глибокими енергетичними рівнями.

2. The influencing stratified periodic heterogeneities of concentration of alloying admixture on anisotropy of
electro-physical properties in monocrystals of n-Ge and n-Si at the different doses is explored gamut-irradiation
and light intensities. A deformation change of power crack in n-Si between the deep radiation level and bottom of
с-zone in the wide interval of mechanical tensions is calculated for [110] that [111]. Definitely temperature
dependence of level to Farm in n- and р-Ge with the deep power levels.
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